Tranzistor jako spinac

Unipolarni tranzistor

Tranzistor fizeny polem

V polovodicové desticce s dérovou vodivosti (P) jsou vytvoreny dvé oblasti s elektronovou vodivosti
(N). Povrch desticky mezi témito dvéma oblastmi je pokryt tenkou vrstvou izolantu (SiO,). T¥i
elektrody: S — zdrojova, D — sbérnd, G — fidici.

Pfripojime-li k elektrodam S a D zdroj napéti Ups, obvodem neprochazi proud, protoze bez ohledu na
polaritu je jeden ze dvou PN prechod( v zavérném sméru.

Po pfipojeni druhého zdroje Ugs. Elektroda G je nabita kladné, odpuzuje diry v polovodici typu P a
ptitahuje volné elektrony => vodivost povrchové vrstvy polovodice typu P (pod vrstvou izolantu) se
zméni z dérové na elektronovou — vytvofi se tenka vrstva polovodice typu N a obvodem zacne
prochazet proud. o
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Zdroj: Rauner, K. & kol. Fyzika 9, Nakladatelstvi Fraus, 2013

Popsany tranzistor fizeny polem se chova jako spina¢. Ma dva stavy (sepnuto — proud prochazi,
vypnuto — proud neprochazi). Ovlada se napétim na fidici elektrodé - elektrickym polem.

Pfesny nazev: tranzistor fizeny elektrickym polem s izolovanym hradlem a indukovanym kandalem.
Pouziva se zkratka MOSFET — z anglictiny: Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor.

Schematicka znacka tranzistoru fizeného polem: D D
—
s (¢
\.—

S S

VyuZziti: logické obvody, vypocetni technika (dvojkova soustava 1 = sepnuto, 0 = vypnuto).
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